SF215

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: RFT

Wykonanie: tranzystor krzemowy planarny n-p-n
w obudowie plastykowej, cigzar okoto 0,1 G
Zastosowanie: wzmacniacze i oscylatory w.cz.
do 100 MHz

Typy podobne: TI409 (Tex), MPS6568, MPS6569
(Mot), BF194 (Tel, Sie, Ph) KF124 (Tesla) ) Rys. 1-931. SF215

Wartosci charakterystyczne®

min typ max

Icpo 5 100 | nA | przy Usp =20V
Utsriceo 15 v przy I = 10 mA
Ur)eso 5,9 v przy I = 10 pA
hy1 (B) 28 71

© 56 140 2y U =6 V. I 2 mA

=6V, Ic= Jf=1

(D) 112 280 przy Uce c=2mA, f=1kHz

® 224 560
fr 100 400 MHz | przy Ucg =10V, I, =5 mA, f= 100 MHz
F 8 dB przy Ucp =10V, I = 5 mA,

f=100 MHz, R, = 60 Q
h
Lt 80 ps | przy Usg =10V, Ic =5 mA, f= 30 MHz
w

- 2,3 pF | przy Ugg =10V, Io = 5 mA, f= 500 kHz
Cazp 3,5 43 pF przy Ucg =10V, Iz =0, f= 20 MHz
G, 4 5.2 dB przy Ucg =8 V, I =1 mA, f= 100 MHz,

R, =60 Q, Ry =1 kQ
Parametry y w
uktadzie OE

Yite 6,8+j7,35 mS
Yize —0,1-j1,6 mS$ Usg =10V, I = 5 mA, f= 10
Yate 23,5—j39,5 ms |[ P TeE > fe =5 mA, =100 MHz
. 1,65+j2,75 mS
Yite 4,3+j5,2 mS
Y1ze —0,08-j0,9 mS tzy Ueg =10 V, Io = 5 mA, f = 50 MH:
Ya1e 34,5-ji4,5 | ms |[ DY UCE em ‘
Yz 1,35+j1,75 mS

1,4+j1,55 mS
';:19 74,043 mS przy Ucg =10 V, Io = 5 mA,

e 4 =
s 0,5+j0,89 mS = 10,7 Mhz
Parametry y w
ukiadzie OB

Yiis 31,5—j31 mS
Yi2p 1,56—j1,17 mS rzy Ugg =10 V, I. = 5 mA, f = 100 MH.
Vi —25+36,5 ms |[ 7 Ter e o ’
Viiz 1,65+j2,75 mS
Vias 40,5—j37,5 mS
Vi2p —1,45—j0,95 mS przy Ucg = 10 V, I = 5 mA,
Yaih —38,5+j43 mS f= 50 MHz

Y2z 1,35+j1,75 mS




SF215

Yi1p
Y21p
Y22

meX

UCBO max
UCEO max
UEBO max
IC max
]B max

D tamp = 25°C (- 5°C)

2) tamp = 25°C

Ry 608

84—j37,5

—85+j37,5

0,5+j0,89
430

mS

mS

mS
MHz

|

przy Ucg =10V, I = 5 mA,

f=10,7 MHz

przy Ucg =10V, I = 5 mA

Wartosci graniczne
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